SP 109 ®

Si-pin-Fotodiode insbesondere fliir den Einsatz in der Lichtleiter-
nachrichtentibertragung (TeilnehmeranschluBbereich)
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Grenzwerte
Gesamtverlustleistung
bei ¥, = 25°C Piot S 100 mW
Betriebstemperatur 4 -15...-55 °C
Lagerungstemperatur Bty +5...+4+35 °C
(fir 1 Monat) Yoo ~40...+55 °C

Kennwerte bei 04 = 25°C
min, max.
Dunkelstrom
beiUgp = 20V ko | 2 nA
Ee = 0lx
Spektrale
Empfindlichkeit
beii = 850 nm S 0,3 AW-!
Ugp = 20V
Anstiegszeit N
bei Ug = 20V t 2
Ry = 50 Ohm
Gesamtkapazitat

bei f = 1 MHz Ciot 2 pF



